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Rys. 2. Topologia magistrali CAN.

Podstawowe wiadomosci n. t. magistrali CAN

1. Zalozenia

CAN wykorzystuje tak zwang topologi¢ magistrali, to oznacza, ze
wszystkie elementy sa potaczone pojedyncza skretka pary
przewodow (ekranowang lub nie), zakonczona na obydwu koncach
odpowiednimi impedancjami zakonczenia magistrali Taka
organizacja zapewnia, ze kazda stacja moze komunikowac si¢ z
kazda w sieci bez zadnych ograniczen.

2. Sposéb dolaczenia moduléw CAN do magistrali

Magistrala CAN to dwuprzewodowa skretka miedziana. Przewody skretki posiadaja oznaczenia CAN H i CAN L. Sygnaty niosace
informacje sa nazywane sygnatami réznicowymi, tzn. istotna jest réznica napie¢ miedzy CAN H i CAN L. Napiecie miedzy przewodami
skretki a masa nie maja tu znaczenia — jest to jedno z zabezpieczen uktadu przed zaktoceniami. Skretka przewodowa ma te wiasciwosc,
ze oba jej przewody leza bardzo blisko siebie i np. napigciowy impuls zakldocajacy, jaki pojawia si¢ na skretce dociera do obu
przewodow naraz — czyli nie wystepuje wynikajace z tego zaklocajaca roznica potencjatow migdzy obu przewodami, natomiast migdzy
przewodami a masg — tak. Z tego powodu masa ,,nie bierze udziatu” w transmisji.
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Rys. 3. Dolgczanie elementu (stacji) do magistrali CAN.

W tabeli ponizej podano réznice potencjatéw miedzy przewodami
CAN H i CAN L a masg uktadu:

Tab. 1. Poziomy bezwzgledne linii

magistrali w odniesieniu do (lokalnej)
masy zgodnie z 1S011898.

Napiecie na Stan magistrali

magistrali recesywny | dominujacy
{ustepujacy] |{przewazajacyt

CANH 2,5V 3,5V

CANL 2.8V 1,5V

dopuszczalne

napigcie

raznicowe

U, = CANH.CANL| 0-0.5V 0,9-20v

Nieco bardziej szczegdlowo sposob dotaczenia modutéw do magistrali przedstawia rys. ponize;j:

CANL

= CANH




3. Bitrecesywny i bit dominujgcy (wyjasnienie)

Aby wyjasni¢ pojecia bit recesywny i bit dominujacy mozna postuzy¢ si¢ przyktadem techniki obwodéw wyjsciowych niektorych
bramek logicznych typu OC (Open Collector). Wezmy pod uwagg nastgpujacy uktad:

Bit recesywny/dominmyacy nadawany +5V

do magistrali

T, T Ty

"masa"

nadajnik 1 nadajnik 2~ nadajnik "n"

Zasada dziatania jest bardzo prosta: wystarczy, ze tylko jeden (dowolny) nadajnik wysle na lini¢ bit dominujacy

(czyli wprowadzi w stan nasycenia przyporzadkowany mu tranzystor), to na linii pojawia si¢ ,,0” (bit dominujacy) i zaden inny
nadajnik nie jest w stanie wymusi¢ na linii bitu recesyjnego — czyli ,,1”. Mowimy, ze ten nadajnik ,,nadpisal” bit dominujacy
w linii. Takie rozwigzanie zastosowano w stopniu wyj$ciowym bramek z otwartym kolektorem (Open Collector). Przyktadowa
dwuwejsciowg bramke NAND — OC przedstawiono na rys. A, natomiast sposob podiaczenia jej do magistrali na rys. B
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Jezeli ktorakolwiek z bramek wymusi na linii bit dominujacy (0), to druga z bramek nie jest w stanie tego zmienié, czyli
wymusic¢ na linii stan recesywny (1).



